
























专利名称(译) 金属配合物作为有机半导体基质材料，有机半导体材料和有机发光二极管的P-掺杂剂的用途

公开(公告)号 US20100308306A1 公开(公告)日 2010-12-09

申请号 US12/665934 申请日 2008-06-18

[标]申请(专利权)人(译) 奥斯兰姆奥普托半导体有限责任公司

申请(专利权)人(译) 欧司朗光电半导体公司

当前申请(专利权)人(译) 欧司朗OLED GMBH

[标]发明人 SCHMID GUNTER
KRAUSE RALF

发明人 SCHMID, GUNTER
KRAUSE, RALF

IPC分类号 H01L51/46 H01L51/48

CPC分类号 H01L51/002 H01L51/5052 H01L51/0084

优先权 102007028238 2007-06-20 DE

其他公开文献 US8513702

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

金属络合物用作有机半导体基质材料的p-掺杂剂，有机半导体材料和有
机发光二极管。还公开了使用金属络合物作为路易斯酸作为有机基质材
料中的p-掺杂剂。
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